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(54) Elektretova elektroda pre elektronické siciastky

Elektretova elektréoda pre élektronické stciast-
ky je uréena na reguldciu vlastnosti elektronickych

studiastok. Podstata elektretovej elektrédy spodiva '

v tom, Ze aspoil jedna elektréoda elektronickej

stciastky je vytvorend z elektretovej Struktiry typu

kov-elektret-kov. Vlastnostou elektretovej struk-
tary je, Ze na jednej eclektréde nazhromazduje

kladny a na druhej elektréde zdporny ndboj,

pricom sa velkost a polarita naboja meni podla
intenzity osvetlenia, Ziarenia, elektrického a mag-
netického pola, resp. tepla.

Elektretovi elektrodu pre elektronické siciast-
ky moZno vyuZit na reguliciu vlastnosti tranzisto-
rov, magnetodidd, fotovoltaickych ¢lankov, Hallo-
vych a magnetoodporovych sond a pod.
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Vynélez sa tyka elektretovej elektrédy pre
elektronické sudiastky na reguldciu ich vlast-
nosti. ‘

Doteraz zname elektronické sudiastky, vyhoto-
vované z tuhych latok a ich $truktar, resp. vyuZiva-
juce vakuum, uplatiiuji ako elektrody kovy, resp.
silno dotované n*, resp. p* polovodice. Niektoré

elektronické suciastky vyuZivaji kovové, prip. .

polovodi¢ové materialy pre vytvorenie ohmickych
alebo blokujucich kontaktov. Je zndma genericia
elektronickych stdiastok, napr. diédy, tranzistory
a pod., ktoré vyuZivajii na zlepSenie vlastnosti
bariery na p-n priechode, heteropriechode, na
rozhrani polovodi¢ — izolant tzv. MIS $truktiry
a dalSie objemové javy. Stcasna prax vyZaduje
elektronické siciastky, ktoré by acinnejsie reago-
vali na vonkajSie vplyvy, napr. svetlo, Ziarenie,
elektrické a magnetické pole, resp. teplo a v db-
_sledku toho dosahovali vysSie technické para-
metre. '

Uvedené poziadavky zabezpeluje elektretova
elektroda pre elektronické sii¢iastky podla vyndle-
zu, ktorého podstata spociva v tom, Ze aspoti jedna
elektroda elektronickej siciastky pozostava z elek-
tretovej Struktary typu kov — elektret — kov.

Vynadlez elektretovej elektrédy pre elektronické

sticiastky umoziiuje dosahovat vo vztahu k vonkaj- *. "
§im vplyvom vys§ie technické ucinky elektronic- -

kych suciastok.
Priklad elektretovej elektrédy pre elektronické
sidiastky je znazorneny na obr. 1. Na obr. 2 je

uvedend zdvislost kapacity na napidti pri MIS

Struktire.
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Elektretovd elektréda pre elektronické suciastky
je vyhotovena z kremikovej podlozky 1, ktorej

. jedna strana je pripojena pomocou elektrody 6 na

vonkaj$i zdroj napitia a na druhej strane kremiko-
vej podlozky 1 je nanesend vrstva izolantu 2.
Izolant 2 méZe byt vyhotoveny z kysliénika kremi- -
&itého alebo nitridu kremika. Elektretova strukti-
ra, vytvorend podla vynidlezu AO &is. 169 942, na
izolante 2 reaguje na zmeny intenzity osvetlenia
a je vyhotovena z kovovej vrstvy 3 kadmium’

. — telurovej vrstvy 4 a dalSej kovovej vrstvy §.

Vlastnostou tejto elektretovej Struktiiry je to, Ze na
jednej elektréde nazhromaZduje kladny a na
druhej elektréde zdporny ndboj, pri¢om pri osvet-
Tovani cez priehladnii kovovi elektrédu § v smere
§ipky L x sa velkost a polarita ndboja meni. Kovova
vrstva 3 je pripojend na elektrodu 7. Intenzitou .
osvetlenia sa na rozhrani kremikovej podloZky
1 a izolantu 2 ovplyviiuje polarita a velkost ndboja
a tym aj vysledna zavislost kapacity C na napéti U,
Na obr. 2 je zdvislost kapacity C na napiti U. pri
MIS Struktiire oznadend plnou &iarou a interval
regulovania € — U zdavislosti Struktiry podla
vyndlezu preruSovanymi Ciarami v zdvislosti na
osvetleni Lx.

Vynédlez mozno vyuZit na reguldciu vlastnosti

“elektronickych; siiastok, napr. tranzistorov, typu .,

FET, MESFET, tenkovrstvovych tranzistorov,
magnetodiéd, Schotthyho diéd, fotovoltaickych °
¢lankov, Hallovych a magnetoodporovych sondéch

a pod. \

PREDMET VYNALEZU

Elektretovi elektréda pre elektronické suciast-
ky vyznadujiica sa tym, Ze aspoit jedna elektréda

eiektronickej studiastky pozostava z elektretovej
Struktiry typu kov (3) elektret (4) a kov (5).
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obr. 2
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